VEXOS

ENTERPRISE

Zestawienie danych

@SEAGATE

Godne zaufania. Wydajne. Wszechstronne.

Exos 7E8

Dyski klasy korporacyjnej Seagate ~ Exos
przechowywanie do 8 TB danych bez po$wiecania wydajnosci. Te
bezpieczne, charakteryzujace sie duzg pojemnoscia i wysokg
wydajnos$cig dyski zostaty zoptymalizowane pod katem
wymagajacych zastosowan korporacyjnych dla duzych zbioréw

danych.

Najodpowiedniejsze
zastosowania

Zastosowania wielkoskalowe /
centra danych w chmurze

Potezne, rozbudowywane centra
danych

Aplikacje OLTP oraz HPC

Pamie¢ masowa RAID o duzej
pojemnosci i gestosci
Sredniej klasy zewnetrzne
macierze pamieci masowej do
zastosowan korporacyjnych

Rozproszone systemy plikow, w
tym Hadoop i Ceph

Kopie zapasowe i przywracanie
danych w srodowiskach
korporacyjnych — pamie¢ masowa
typu D2D i tasmy wirtualne
scentralizowane systemy
monitoringu.

7E8 pozwalajg na

Dysk klasy korporacyjnej dla aplikacji przetwarzajacych duze
ilosci danych

Dyski twarde Exos 7E8 obstugujg do 8 TB pamieci na dysk', oferujac duzg przestrzen
dla réznych infrastruktur centrum danych, kiére wymagaja niezawodnych dyskow
klasy korporacyjnej. Dyski Exos 7E8 zapewniajg niedrogi i niezawodny dostep do
nieuporzgdkowanych danych. Dysk Exos 7E8, stworzony na bazie sprawdzonej w
dziataniu 9. generacji technologii konwencjonalnego zapisu magnetycznego (CMR),
pomaga skatalizowaé sfere danych, umozliwiajgc architektom centréw danych oraz
profesjonalistom z branzy IT zapewnianie najwyzszego poziomu wydajnosci,
niezawodnosci i bezpieczenstwa oraz niskiego catkowitego kosztu posiadania do
zastosowan obejmujacych wymagajaca prace w trybie catodobowym.

Potezna pamie¢ masowa do pracy w trybie caltodobowym

Dyski Exos 7E8 sg wsparte 2 milionami godzin $redniego czasu bezawaryjnej pracy i
pozwalajg na obstuge obcigzen pracg na poziomie 550 TB rocznie — stanowi to 10 x
wiekszg warto$¢ niz w przypadku dyskéw twardych do komputeréw stacjonarnych.
Dzieki najnowoczes$niejszej pamieci podrecznej, algorytmom korekcji bteddéw w locie
i konstrukcji umozliwiajgcej ttumienie drgan wskutek ruchu obrotowego Exos 7E8
zapewnia spéjng wydajnos¢ w replikowanych oraz opartych na macierzy RAID
systemach wielodyskowych.

Wysoka wydajnos¢ w giéwnych zastosowaniach centrum
danych

Sprostaj wymaganiom dotyczacym obcigzen pracg w centrum danych dzieki dyskowi,
ktory zapewnia zarowno najwyzszg na rynku wydajnosc, jak i oszczednos$¢ kosztow
pod wzgledem zajmowanej przestrzeni. Dysk Exos 7E8 zapewnia tatwg integracje z
systemami obejmujgcymi duze ilosci danych dzieki wykorzystaniu interfejsu SAS 12
Gb/s i SATA 6 Gb/s. Dzigki konfigurowanym przez uzytkownika, innowacyjnym
technologiom, takim jak funkcje PowerChoice = oraz Seagate RAID Rebuild™, mozesz
dostosowaé wymagania dotyczace pamieci masowej typu nearline, aby osiagnac
jeszcze bardziej korzystny catkowity koszt posiadania.

Poprawiona niezawodnosé¢, ochrona danych i
bezpieczenstwo klasy korporacyjnej

Zaawansowane funkcje zapewniajgce bezpieczenstwo pomagajg chroni¢ dane tam,



SEAGATE

SECURE

gdzie sg one przechowywane — na dysku. Dysk Exos 7E8 chroni przed
nieupowaznionym dostepem i zabezpiecza przechowywane dane dzigki
wykorzystaniu funkcji bezpieczenstwa, ktére obejmujg rozwigzania Secure
Downloads & Diagnostics, funkcje samoszyfrujgce zgodne z TCG oraz funkcje dysku
FIPS/Common Criteria klasy rzadowej, ktére zapewniajg odporno$é na naruszenia.?
Dyski Seagate Secure™ upraszczaja proces zmiany sposobu wykorzystania dysku
oraz jego wycofania z uzytkowania, pomagajg chroni¢ dane w stanie spoczynku oraz
zapewniajg zgodnos¢ z korporacyjnymi i federalnymi wymaganiami dotyczgcymi
bezpieczenstwa danych.

1 Firma Seagate zaleca potwierdzenie konfiguracji u producenta kontrolera HBA/RAID w celu zapewnienia petnej funkcjonalnosci w
zakresie pojemnosci.
2 Dyski samoszyfrujace (SED) nie sg dostgpne we wszystkich modelach lub krajach. Moga wymagaé hosta lub kontrolera zgodnego ze

specyfikacja TCG.



Parametry 512n SATA

Pojemno$é 6TB 4TB 3TB 2TB 1TB
Model bazowy ST6000NM0235 ST4000NM0035 ST3000NM0005 ST2000NMO0055 ST1000NMO0055
Model wyposazony w technologig

PowerBalance o o o - o

Model Seagate Secure — ST4000NM0045 ST3000NM0015 ST2000NM0065 ST1000NM0065
Model Seagate Secure SED-FIPS — ST4000NM0105 ST3000NM0055 — —

Funkcje

Technologia Protection Information (T10 DIF)

(wewnetrzna pamie¢ flash typu NOR)
Niezawodno$¢/spoéjnosé danych

Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500
Hz (Grms)

Czujnik wilgotnosci Tak Tak Tak Tak Tak
SuperParity Tak Tak Tak Tak Tak
Niska zawarto$¢ halogenéw Tak Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerChoice Tak Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerBalance Nie Nie Nie Nie Nie
Pamieé podreczna, wielosegmentowa (MB) 256 128 128 128 128
Zaawansowane buforowanie zapisu Nie Nie Nie Nie Nie

Wspoétczynnik MTBF

2000 000 h

2000 000 h

2000 000 h

2000 000 h

2000 000 h

Wskaznik niezawodno$ci pracy w cyklu 24/7
(AFR)

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

Nieodwracalne btedy odczytu na odczytane
bity, maksymalnie

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

Wydajnos¢

Liczba godzin w stanie zasilania 8 760 8 760 8 760 8 760 8 760
Liczba bajtéw na sektor 512 512 512 512 512
Ograniczona gwarancja (lata) 5 5 5 5 5

Zuzycie energii

Predko$¢ obrotowa (obr./min) 7200 7200 7200 7200 7200
Szybkos¢ interfejsu (Gb/s) 6,0, 3,0, 1,5 6,0, 3,0, 1,5 6,0, 3,0, 1,5, 6, 3, 1,5 6,0, 3,0, 1,5, 6, 3, 1,5 6, 3, 1,5, 6,0, 3,0, 1,5
Maksymalna zréwnowazona szybko$¢é

215 MB/s 215 MB/s 215 MB/s 215 MB/s 215 MB/s
transferu
Srednia latencja (ms) 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16
Porty interfejsu Pojedynczy Pojedynczy Pojedynczy Pojedynczy Pojedynczy
Drgania przy czestotliwo$ci 1500 Hz (rad/s?) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Srodowisko pracy/temperatura

W stanie spoczynku, $rednio (W) 8,15 W 5,45 W 5,45 W 4,25 W 4,25 W
Sredni pobér mocy podczas pracy 9,8 W 6,9 W 6,9 W 591 W 591 W
Wymagania dotyczace napiecia z zasilacza +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V

1 ms/2 ms (G)
Parametry fizyczne

Wysoko$¢ (cale/mm, maks.)

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

Temperatura podczas pracy (°C) 5°C - 60°C 5°C —60°C 5°C —60°C 5°C - 60°C 5°C —60°C
Odpornosclna wstrzasy podczas pracy, 70/40 G 70/40 G 70/40 G 70/40 G 70/40 G
odczyt/zapis (G)
Odporno$¢ na wstrzgsy w stanie spoczynku

150/250 150/300 150/300 150/300 150/300

1,028 cale/26,1 mm

Szeroko$é (mm/cale, maks.)

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

Gteboko$é (cale/mm, maks.)

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

Waga (g/funty)

780 g/1,72 funty

680 g/1,5 funty

680 g/1,5 funty

610 g/1,34 funty

610 g/1,34 funty

Liczba jednostek w kartonie

20

20

20

20

20




Kartonéw na paletg/kartonéw na warstwe 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8




Parametry 512n SAS

Pojemno$é 6TB 4TB 3TB 2TB 1TB
Model bazowy ST6000NM0245 ST4000NM0025 ST3000NM0025 ST2000NM0045 ST1000NM0045
Model wyposazony w technologig

PowerBalance o o o - o

Model Seagate Secure — ST4000NM0065 ST3000NM0035 ST2000NM0085 ST1000NMO0075
Model Seagate Secure SED-FIPS — ST4000NM0135 ST3000NM0045 — —

Funkcje

(wewnetrzna pamie¢ flash typu NOR)
Niezawodno$¢/spoéjnosé danych

Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500
Hz (Grms)

Technologia Protection Information (T10 DIF) Tak Tak Tak Tak Tak
Czujnik wilgotnosci Tak Tak Tak Tak Tak
SuperParity Tak Tak Tak Tak Tak
Niska zawarto$¢ halogenéw Tak Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerChoice Tak Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerBalance Nie Nie Nie Nie Nie
Pamigé podreczna, wielosegmentowa (MB) 256 128 128 128 128
Zaawansowane buforowanie zapisu Nie Nie Nie Nie Nie

Wspoétczynnik MTBF

2000 000 h

2000 000 h

2000 000 h

2000000 h

2000 000 h

Wskaznik niezawodno$ci pracy w cyklu 24/7
(AFR)

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

Nieodwracalne btedy odczytu na odczytane
bity, maksymalnie

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

Wydajnos¢

Liczba godzin w stanie zasilania 8 760 8 760 8 760 8 760 8 760
Liczba bajtéw na sektor 512 512 512 512 512
Ograniczona gwarancja (lata) 5 5 5 5 5

Zuzycie energii

Predko$¢ obrotowa (obr./min) 7200 7200 7200 7200 7200
Szybkos¢ interfejsu (Gb/s) 12,0, 6,0, 3,0 12, 6, 3, 12,0, 6,0, 3,0 12,6, 3 12,6, 3 12, 6, 3, 12,0, 6,0, 3,0
Maksymalna zréwnowazona szybko$¢é

215 MB/s 215 MB/s 215 MB/s 215 MB/s 215 MB/s
transferu
Srednia latencja (ms) 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16
Porty interfejsu Podwéjny Podwéjny Podwéjny Podwéjny Podwéjny
Drgania przy czestotliwos$ci 1500 Hz (rad/s?) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Srodowisko pracy/temperatura

W stanie spoczynku, $rednio (W) 8,57 W 6,52 W 6,52 W 4,75 W 4,75 W
Sredni pobér mocy podczas pracy 10,86 W 7,74 W 7,74 W 6,3 W 6,3 W
Wymagania dotyczace napiecia z zasilacza +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V

1 ms/2 ms (G)
Parametry fizyczne

Wysoko$¢ (cale/mm, maks.)

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

Temperatura podczas pracy (°C) 5°C - 60°C 5°C —60°C 5°C —60°C 5°C - 60°C 5°C —60°C
Odpornosclna wstrzasy podczas pracy, 70/40 G 70/40 G 70/40 G 70/40 G 70/40 G
odczyt/zapis (G)
Odporno$¢ na wstrzgsy w stanie spoczynku

150/250 150/300 150/300 150/300 150/300

1,028 cale/26,1 mm

Szeroko$é (mm/cale, maks.)

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

Gteboko$é (cale/mm, maks.)

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

Waga (g/funty)

780 g/1,72 funty

680 g/1,5 funty

680 g/1,5 funty

610 g/1,34 funty

610 g/1,34 funty

Liczba jednostek w kartonie

20

20

20

20

20




Kartonéw na palete/kartonéw na warstwe 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8




Parametry 512e SATA

Pojemno$é 8TB 6TB 47TB 2TB
Model bazowy ST8000NMO0055 ST6000NMO115 ST4000NMO115 ST2000NMO0125
l;/l::::;yg:::zony w technologie STBO0ONMO165 . _ _

Model Seagate Secure ST8000NMO0105 ST6000NM0175 ST4000NM0245 —

Model Seagate Secure SED-FIPS ST8000ONMO155 ST6000NM0275 ST4000NM0225 —

Funkcje

Technologia Protection Information (T10 DIF) — — — —

Czujnik wilgotnos$ci Tak Tak Tak Tak
SuperParity — — — —
Niska zawarto$¢ halogenéw Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerChoice Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerBalance Tak Tak Tak Tak
Pamigé podreczna, wielosegmentowa (MB) 256 256 128 128

Zaawansowane buforowanie zapisu

L, Tak Tak Tak Tak
(wewnetrzna pamig¢ flash typu NOR)

Niezawodno$¢/spoéjnosé danych

Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500

Hz (Grms)

Wspdtczynnik MTBF 2000 000 h 2000 000 h 2000 000 h 2000 000 h
Wskaznik niezawodno$ci pracy w cyklu 24/7

(AFR) 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
Ei??d:;:;flr:zl:::dy odezytu na odezytane 1 sektor na 10E15 1 sektor na 10E15 1 sektor na 10E15 1 sektor na 10E15
Liczba godzin w stanie zasilania 8 760 8 760 8 760 8 760
Liczba bajtéw na sektor 512 512 512 512
Ograniczona gwarancja (lata) 5 5 5 5
Predko$¢ obrotowa (obr./min) 7200 7200 7200 7200
Szybkos¢ interfejsu (Gb/s) 6,0, 3,0, 1,5, 6, 3, 1,5 6,0, 3,0, 1,5 6,0, 3,0, 1,5 6,0, 3,0, 1,5
Maksymalna zréwnowazona szybko$¢é

transferu 249 MB/s 226 MB/s 226 MB/s 226 MB/s
Srednia latencja (ms) 4,16 4,16 4,16 4,16
Porty interfejsu Pojedynczy Pojedynczy Pojedynczy Pojedynczy
Drgania przy czestotliwosci 1500 Hz (rad/s?) 12,5 12,5 12,5 12,5

W stanie spoczynku, $rednio (W) 7,6 W 6,26 W 5,45 W 4,25 W
Sredni pobér mocy podczas pracy 11w 8,59 W 6,94 W 59W
Wymagania dotyczace napiecia z zasilacza +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V
Temperatura podczas pracy (°C) 5°C - 60°C 5°C - 60°C 5°C - 60°C 5°C - 60°C
g:::;:/cznéaziza(gstrzasy podczas pracy, 70/40 G 70/40 G 70/40 G 70/40 G
Odporno$¢ na wstrzasy w stanie spoczynku 150/250 150/250 150/300 150/300

1 ms/2 ms (G)

Parametry fizyczne

Wysoko$¢ (cale/mm, maks.) 1,028 cale/26,1 mm 1,028 cale/26,11 mm 1,028 cale/26,11 mm 1,028 cale/26,11 mm
Szeroko$é (mm/cale, maks.) 4,01 cale/101,85 mm 4,01 cale/101,85 mm 4,01 cale/101,85 mm 4,01 cale/101,85 mm
Giebokosé (cale/mm, maks.) 5,787 cale/147 mm 5,787 cale/147 mm 5,787 cale/147 mm 5,787 cale/147 mm
Waga (g/funty) 780 g/1,72 funty 705 g/1,55 funty 680 g/1,5 funty 610 g/1,34 funty
Liczba jednostek w kartonie 20 20 20 20




Kartonéw na palete/kartonéw na warstwe 40/8 40/8 40/8 40/8




Parametry 512e SAS

Pojemno$é 8TB 6TB 47TB 2TB
Model bazowy ST8000NMO0075 ST6000NM0095 ST4000NMO0125 ST2000NMO0135
Model wyposazony w technologig

PowerBalance o - - -
Model Seagate Secure ST8000NMO0085 ST6000NMO0195 ST4000NM0255 —
Model Seagate Secure SED-FIPS STB000ONMO0135 ST6000NM0285 ST4000NM0235 —
Technologia Protection Information (T10 DIF) Tak Tak Tak Tak
Czujnik wilgotnos$ci Tak Tak Tak Tak
SuperParity Tak Tak Tak Tak
Niska zawarto$¢ halogenéw Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerChoice Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerBalance Tak Tak Tak Tak
Pamieé podreczna, wielosegmentowa (MB) 256 256 128 128

Zaawansowane buforowanie zapisu

L, Tak Tak Tak Tak
(wewnetrzna pamig¢ flash typu NOR)

Niezawodno$¢/spojnosé danych
Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500
Hz (Grms)

Wspdtczynnik MTBF 2000000 h 2000000 h 2000000 h 2000000 h

Wskaznik niezawodno$ci pracy w cyklu 24/7

(AFR) 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
Ei??d:;:;flr:zl:::dy odezytu na odezytane 1 sektor na 10E15 1 sektor na 10E15 1 sektor na 10E15 1 sektor na 10E15
Liczba godzin w stanie zasilania 8 760 8 760 8 760 8 760
Liczba bajtéw na sektor 512, 520, 528 512, 520, 528 512, 520, 528 512, 520, 528
Ograniczona gwarancja (lata) 5 5 5 5
Predko$¢ obrotowa (obr./min) 7200 7200 7200 7200
Szybkos¢ interfejsu (Gb/s) 12, 6, 3, 12,0, 6,0, 3,0 12,0, 6,0, 3,0 12,0, 6,0, 3,0 12, 6, 3
Maksymalna zréwnowazona szybko$¢é

transferu 249 MB/s 226 MB/s 226 MB/s 226 MB/s
Srednia latencja (ms) 4,16 4,16 4,16 4,16
Porty interfejsu Podwéjny Podwéjny Podwéjny Podwéjny
Drgania przy czestotliwosci 1500 Hz (rad/s?) 12,5 12,5 12,5 12,5

W stanie spoczynku, $rednio (W) 8,5W 8,37 W 6,52 W 4,57 W
Sredni pobér mocy podczas pracy 12w 9,2W 7,74 W 6,34 W
Wymagania dotyczace napiecia z zasilacza +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V
Temperatura podczas pracy (°C) 5°C - 60°C 5°C - 60°C 5°C - 60°C 5°C - 60°C
g:::;:/cznéaziza(gstrzasy podczas pracy, 70/40 G 70/40 G 70/40 G 70/40 G
Odporno$¢ na wstrzasy w stanie spoczynku 150/250 150/250 150/300 150/300

1 ms/2 ms (G)

Parametry fizyczne

Wysoko$¢ (cale/mm, maks.) 1,028 cale/26,11 mm 1,028 cale/26,11 mm 1,028 cale/26,11 mm 1,028 cale/26,11 mm
Szeroko$é (mm/cale, maks.) 4,01 cale/101,85 mm 4,01 cale/101,85 mm 4,01 cale/101,85 mm 4,01 cale/101,85 mm
Gilebokos¢ (cale/mm, maks.) 5,787 cale/147 mm 5,787 cale/147 mm 5,787 cale/147 mm 5,787 cale/147 mm
Waga (g/funty) 780 g/1,72 funty 705 g/1,55 funty 680 g/1,5 funty 610 g/1,34 funty
Liczba jednostek w kartonie 20 20 20 20




Kartonéw na palete/kartonéw na warstwe

40/8

40/8

40/8

40/8
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Parametry 4Kn SATA

Pojemnos$é 8TB 6TB 47TB 2TB
Model bazowy ST8000NMO0045 ST6000NMO0125 ST4000NMO0085 ST2000NMO0105
Model wyposazony w technologig

PowerBalance - - o o

Model Seagate Secure ST8000NMO115 ST6000NM0185 ST4000NM0055 —

Model Seagate Secure SED-FIPS ST8000NMO0145 ST6000NM0265 — —

Funkcje

Technologia Protection Information (T10 DIF)

(wewnetrzna pamig¢ flash typu NOR)
Niezawodno$¢/spoéjnosé danych

Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500
Hz (Grms)

Czujnik wilgotnosci Tak Tak Tak Tak
SuperParity — — — —
Niska zawarto$¢ halogenéw Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerChoice Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerBalance Tak Tak Tak Tak
Pamieé podreczna, wielosegmentowa (MB) 256 256 128 128
Zaawansowane buforowanie zapisu Tak Tak Tak Tak

Wspoétczynnik MTBF

2000000 h

2000000 h

2000000 h

2000000 h

Wskaznik niezawodno$ci pracy w cyklu 24/7
(AFR)

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

Nieodwracalne btedy odczytu na odczytane
bity, maksymalnie

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

Liczba godzin w stanie zasilania 8 760 8 760 8 760 8 760
Liczba bajtéw na sektor 4096 4096 4096 4096
Ograniczona gwarancja (lata) 5 5 5 5

Zuzycie energii

Predko$¢ obrotowa (obr./min) 7200 7200 7200 7200
Szybkos¢ interfejsu (Gb/s) 6,3,1,5 6, 3, 1,5, 6,0, 3,0, 1,5 6,0, 3,0, 1,5 6,3, 1,5
Maksymalna zréwnowazona szybko$¢é

transferu 249 MB/s 226 MB/s 226 MB/s 226 MB/s
Srednia latencja (ms) 4,16 4,16 4,16 4,16
Porty interfejsu Pojedynczy Pojedynczy Pojedynczy Pojedynczy
Drgania przy czestotliwo$ci 1500 Hz (rad/s?) 12,5 12,5 12,5 12,5

Srodowisko pracy/temperatura

W stanie spoczynku, $rednio (W) 7,6 W 6,26 W 5,45 W 4,25 W
Sredni pobér mocy podczas pracy 11w 8,59 W 6,94 W 59W
Wymagania dotyczace napiecia z zasilacza +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V

1 ms/2 ms (G)
Parametry fizyczne

Wysoko$¢ (cale/mm, maks.)

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

Temperatura podczas pracy (°C) 5°C - 60°C 5°C - 60°C 5°C - 60°C 5°C - 60°C
Odpornosclna wstrzasy podczas pracy, 20/40 G 20/40 G 20/40 G 70/40 G
odczyt/zapis (G)
Odporno$¢ na wstrzgsy w stanie spoczynku

150/250 150/250 150/300 150/300

1,028 cale/26,1 mm

Szeroko$é (mm/cale, maks.)

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

Gteboko$é (cale/mm, maks.)

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

Waga (g/funty)

780 g/1,72 funty

705 g/1,55 funty

680 g/1,5 funty

610 g/1,34 funty

Liczba jednostek w kartonie

20

20

20

20
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Kartonéw na palete/kartonéw na warstwe

40/8

40/8

40/8

40/8
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Parametry 4Kn SAS

Pojemno$é 8TB 6TB 47TB 2TB
Model bazowy ST8000NMO0065 ST6000NMO0105 ST4000NMO0095 ST2000NMO115
Model wyposazony w technologig

PowerBalance - - o o

Model Seagate Secure ST8000NMO0095 ST6000NM0205 ST4000NM0075 —

Model Seagate Secure SED-FIPS ST8000NMO0125 ST6000NM0255 — —

Funkcje

(wewnetrzna pamie¢ flash typu NOR)
Niezawodno$¢/spojnosé danych

Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500
Hz (Grms)

Technologia Protection Information (T10 DIF) Tak Tak Tak Tak
Czujnik wilgotnos$ci Tak Tak Tak Tak
SuperParity Tak Tak Tak Tak
Niska zawarto$¢ halogenéw Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerChoice Tak Tak Tak Tak
Technologia PowerBalance Tak Tak Tak Tak
Pamieé podreczna, wielosegmentowa (MB) 256 256 128 128
Zaawansowane buforowanie zapisu Tak Tak Tak Tak

Wspoétczynnik MTBF

2000000 h

2000000 h

2000000 h

2000000 h

Wskaznik niezawodno$ci pracy w cyklu 24/7
(AFR)

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

Nieodwracalne btedy odczytu na odczytane
bity, maksymalnie

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

1 sektor na 10E15

Wydajnos¢

Liczba godzin w stanie zasilania 8 760 8 760 8 760 8 760
Liczba bajtéw na sektor 4096, 4160, 4224 4096, 4160, 4224 4096, 4160, 4224 4096, 4160, 4224
Ograniczona gwarancja (lata) 5 5 5 5

Zuzycie energii

Predko$¢ obrotowa (obr./min) 7200 7200 7200 7200
Szybkos¢ interfejsu (Gb/s) 12,6, 3 12,0, 6,0, 3,0, 12, 6, 3 12,6, 3 12,0, 6,0, 3,0
Maksymalna zréwnowazona szybko$¢é

249 MB/s 226 MB/s 226 MB/s 226 MB/s
transferu
Srednia latencja (ms) 4,16 4,16 4,16 4,16
Porty interfejsu Podwéjny Podwéjny Podwéjny Podwéjny
Drgania przy czestotliwosci 1500 Hz (rad/s?) 12,5 12,5 12,5 12,5

Srodowisko pracy/temperatura

W stanie spoczynku, $rednio (W) 8,5W 8,37 W 6,52 W 4,57 W
Sredni pobér mocy podczas pracy 12w 9,2W 7,74 W 6,34 W
Wymagania dotyczace napiecia z zasilacza +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V +12Vi+5V

1 ms/2 ms (G)
Parametry fizyczne

Wysoko$¢ (cale/mm, maks.)

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

1,028 cale/26,1 mm

Temperatura podczas pracy (°C) 5°C - 60°C 5°C - 60°C 5°C - 60°C 5°C - 60°C
Odpornosclna wstrzasy podczas pracy, 20/40 G 20/40 G 20/40 G 20/40 G
odczyt/zapis (G)
Odporno$¢ na wstrzgsy w stanie spoczynku

150/250 150/250 150/300 150/300

1,028 cale/26,1 mm

Szeroko$é (mm/cale, maks.)

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

4,01 cale/101,85 mm

Gteboko$é (cale/mm, maks.)

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

5,787 cale/147 mm

Waga (g/funty)

780 g/1,72 funty

705 g/1,55 funty

680 g/1,5 funty

610 g/1,34 funty

Liczba jednostek w kartonie

20

20

20

20
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Kartonéw na palete/kartondéw na warstwe 40/8 40/8 40/8 40/8

1 Dyski samoszyfrujace (SED) i zgodne ze standardem FIPS 140-2 Validated nie sg oferowane we wszystkich modelach lub krajach. Niektére modele mogg wymagac hosta lub kontrolera zgodnego ze specyfikacjg TCG
2 Certyfikacja FIPS 140-2 poziomu 2

3 Wymiary obudowy sa zgodne z Norma dotyczaca niewielkich wymiaréw (Small Form Factor Standard) (SFF-8201), ktérej tre$¢ jest dostgpna na stronie www.sffcommittee.org. Wymiary ztacza, patrz SFF-8223
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